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采用聚合物前驱体热解法制备四种加入不同热固化剂浓度的 *+,-陶瓷并研究了它们的压阻效应 .研究发现，
热固化剂浓度对材料的电导率和压阻效应都有很大影响，只有加入适量浓度的热固化剂才会使 *+,-陶瓷具有高
的电导率和明显的压阻效应 .借助拉曼光谱获得了材料中碳团簇的信息，进而用渗流/遂穿导电模型解释了材料的
压阻行为，*+,-陶瓷的压阻特性由材料中自由碳团簇的含量和分布决定，而碳团簇的形成则由热固化剂浓度决定 .
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! @ 引 言

压阻效应是材料的电阻率在应力作用下发生改

变的现象 .根据压阻效应制成的各种压敏传感器如
压力计、振动计和加速度计等［!，"］被广泛应用于航

空、航海、化工、动力和医疗等各行各业 .从应用角度
讲，制作高灵敏度压敏传感器需要具有高压阻因子

的材料 .目前，具有较高压阻因子的材料有半导体材
料，如硅、锗的压阻因子约为 !&&［#，%］；金刚石膜及聚
合物基导电复合材料的压阻因子可达几百至几

千［)，A］.然而，上述材料均无法在高温环境中使用，而
耐高温材料却往往具有较低的压阻因子，如 *+,的
压阻因子仅为 "&—#&［0］.高温压敏传感器的研发与
应用因此受到很大限制 .
近几年来，由聚合物前驱体经高温热解制备的

非晶态 *+,-陶瓷引起了人们的广泛关注，因为这类
材料具有优异的高温和机械性能，如高温热稳定性、

高温抗蠕变、抗氧化、抗腐蚀性等［(］.此外，该工艺由
于其液态前驱体良好的流动性及可塑性，非常适合

制作复杂的微机电系统（BCB*）和微型传感器［’］.最
近，DE567等人［!&］发现 *+,-陶瓷还具有显著的压阻
效应，压阻因子高达 !&&&—%&&&，远远高于现有的其

他高温压敏材料，这预示着利用 *+,-陶瓷优异的综
合性能，可将其制作成一类新型高灵敏度、抗高温、

抗氧化及抗腐蚀的压敏传感器 .目前，对 *+,-陶瓷
压阻效应的研究尚处于起步阶段，有关其压阻效应

机理、高温下的压阻效应、影响压阻效应的因素等一

系列基本而重要的问题还有待于通过实验及理论方

法进一步地去理解 .实验发现，制备过程中加入不同
浓度的热固化剂会在很大程度上影响材料的压阻效

应，因此本文重点围绕这一问题，就热固化剂浓度如

何影响材料的压组效应进行了较为深入的探讨 .

" @ 实 验

以液态的聚尿甲基乙烯基硅氮烷（FG;H/IJ=5/
B=KEH;/L+6H;）作为前驱体，向其中分别加入质量分数
为 &，%M，AM和 !&M的过氧化二异丙苯（N+?<OH;
F=JGP+>=）作为热固化剂，室温下磁力搅拌使二者充
分混合，然后在不同条件下固化，固化条件列于表

! .将固化物球磨成粉末、压片，随后在 !%&& Q，高纯
-" 中退火 % E，得到最终陶瓷产物 .按热固化剂浓度
将四种样品依次标记为 ,NF/&，,NF/%，,NF/A 和
,NF/!& . 采用拉曼光谱对材料的微结构进行了
表征，激发光源为 )!%@) 6O RJS 激光器，分辨率为
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! "#$ ! %
压阻测试在自行组装的压阻测试系统中进行 %

将样品切成尺寸为 & ## ’ & ## ’ ( ##的矩形块，
用 &))目金相砂纸将样品表面打磨至光滑平整，然
后在样品相对两面涂刷导电银浆制成测试电极 %将
样品置于万能试验机的压头与底座之间，通过压头

上下移动进行单轴应力的加载、卸载，方向垂直于电

阻测试方向，压头移动速率 )*)+ ##,#-.，测试应力
)—/ 012，电阻3应力数据自动录入微机采集系统 %

( * 结果与讨论

表 !还列出了四种样品的组分及室温电导率 %
可以看出，加入不同浓度热固化剂使材料电导率发

生了较大改变 %然而值得注意的是，电导率并不随热

固化剂浓度单调变化，热固化剂浓度从 ) 增大至
&4的过程中，电导率从 &*5 ’ !)$ 5（!·"#）$ !变化到
+*+ ’ !)$ +（!·"#）$ !，增大了近 6个数量级，继续增
加热固化剂浓度至 !)4，材料的电导率又下降到
7*! ’ !)$ &（!·"#）$ ! %可见，加入中间浓度热固化剂
的 8913:和 8913&具有高电导率，而未加热固化剂
的 8913)和加入高浓度热固化剂的 8913!) 的电导
率都很低 %
对于获得的压阻数据，为了避免低应力范围内不

确定因素的影响，如出现样品与压头接触不稳固等状

况，仅取 +—/ 012应力范围的数据进行分析 %图 !以
8913&为例给出了三次循环加载3卸载的电阻3应力曲
线 %可以看到，三次循环的电阻3应力曲线重复性很
好，说明在测试应力范围内，材料的形变属弹性形变 %
其余三个样品的测试重复性也与之相类似 %

表 ! ;-8<陶瓷的固化条件、组分及室温电导率

样品名称 前驱体 =热固化剂 固化条件,>·? 组分 室温电导率,!$ !·"#$ !

8913) !))=) +6) ’ + ;-8)*75<)*//@)*!) &*( ’ !) $ 5

8913: !))=: !6) ’ )*6 ;-8)*77<)*/6@)*!! !*7 ’ !) $ +

8913& !))=& !6) ’ )*6 ;-8!*))<)*/6@)*!! +*+ ’ !) $ +

8913!) !))=!) !6) ’ )*6 ;-8!*)+<)*/(@)*!+ 7*! ’ !) $ &

图 ! 8913&三次循环加载电阻3压应力曲线

图 +描述的是四个样品的相对电阻率随单轴应
力的变化 %此处相对电阻率定义为一定应力下的电
阻率与 + 012压应力下电阻率的比值为

!ABC2 D!（"）
!+012

% （!）

如图 +所示，四种样品的电阻率均随压应力的增加
而减小，但它们变化的趋势却有所不同：8913: 和
8913&的电阻率随压应力增大迅速地减小，尤其是
8913&，当压应力达到 /012时，8913&的电阻率已经

图 + ;-8<陶瓷的相对电阻率3应力曲线

减小了约 !)4；与此相反，8913) 和 8913!) 两个样
品的电阻率随应力增加减小缓慢，8913) 的电阻率
的变化不超过 )*+4 %
材料的压阻因子 ! 定义为单位应变下电阻率

的相对变化为

! D E!,!
E" D " E!,!

E#
， （+）

式中!为材料电阻率，"表示应变，#表示应力，"
为材料的杨氏模量，对 ;-8< 陶瓷而言，" 值约为
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!" #$%［&&］，由该式计算出材料的压阻因子 ’ 四种
()*+陶瓷的压阻因子,应力曲线如图 - 所示 ’样品
*.$,/和 *.$,"具有非常高的压阻系数，最高分别
达到 -!00和 1"00，已远远高于现有的半导体或高温
陶瓷材料的压阻因子 ’同时，它们的压阻因子对应力
有很强的依赖关系，在 1—!2$%应力范围内，*.$,"
的压阻因子由 -!00 降至 1"0；*.$,/ 的压阻因子由
1"00降至 1-0 ’这种压阻因子随应力发生改变的现
象不同于半导体硅、锗的压阻行为，后者的压阻因子

通常为常数，不随外应力的改变而改变［-］’相反，
*.$,0和 *.$,&0的压阻因子则很低，而且与应力呈
现弱的依赖关系 ’ *.$,0的压阻因子约为几十，这一
数值和 ()*的压阻系数相当，而仅为 *.$,&0的压阻
因子的 &3&0左右 ’

图 - ()*+陶瓷压阻因子,应力曲线

()*+陶瓷之所以拥有显著的压阻效应，主要源
于其复杂而独特的微观结构 ’已有的研究结果表明，
前驱体热解法制备的非晶态 ()*+陶瓷由非晶态的
(),*,+陶瓷基体和分布于其中的自由碳相构成，前
者具有相当大的电阻率，而后者通常会形成尺寸为

&—4 56的碳团簇［&1］，其电阻率非常小 ’这种结构符
合渗流,遂穿复合材料体系的基本特征———导电粒
子填充绝缘体构成复合材料，因此其电学行为可以

用渗流,遂穿模型［&-］描述：当导电相浓度达到一定
程度（渗流阈值），会在基体中相互搭接形成导电网

络，材料一方面可以通过这种导电通道接触导电，另

一方面，当导电相未能搭接但距离很近时，可以通过

电子穿越界面势垒跳跃到相邻导电相形成隧道电

流［&/］来导电 ’当材料受到压应力作用后，会在一定
程度上改变导电相在绝缘基体中的分布，导电相间

的距离变小，也会形成部分新的导电通路，使渗流,
遂穿导电网络趋于完善，材料电导率增大，表现为压

阻效应 ’由此可见，()*+陶瓷的压阻效应主要取决
于碳团簇的含量和其在 ()*+基体中的分布 ’
拉曼光谱是表征碳材料结构的一种有效手段，

()*+陶瓷的拉曼光谱如图 /所示 ’四个样品均有碳
材料拉曼光谱典型的 ! 峰和 " 峰，这来自于 ()*+
材料中的碳团簇 ’拉曼峰强度直接反映出碳的含量，
*.$,/和 *.$," 的峰强远高于 *.$,0 和 *.$,&0 的
峰强，说明 *.$,/和 *.$,"中的碳团簇比 *.$,0及
*.$,&0中的碳团簇多；尽管表 & 中列出的 ()*+ 陶
瓷组分中碳含量随热固化剂浓度增加略有增多，但

在这里看到的碳团簇含量随热固化剂浓度的变化并

不符合这一趋势 ’两个拉曼峰强度之比可以用来推
算碳团簇的尺寸 #$

［&4］：

%（!）
%（"）7

&（!）
#$

’ （-）

&（!）是与激发光能量有关的常数，在这里约为
/8/ 56［&"］’通过这种方法计算出 *.$,0，*.$,/，*.$,
"和 *.$,&0中的碳团簇直径分别为 &8/，&89，180 和
&8: 56’这一结果说明：()*+ 中碳团簇的直径也不
随热固化剂浓度单调变化，而是开始随热固化剂浓

度增加而增大，之后再增加热固化剂浓度，碳团簇的

直径会变小 ’这种变化趋势与材料室温电导率的变
化趋势一致 ’由此可见，*.$,/和 *.$,"具有高电导
率和明显的压阻效应，是由于材料中碳团簇的含量

高、尺寸大，接近或已达到渗流阈值，形成了渗流,遂
穿导电网络；相对而言，*.$,0和 *.$,&0中的碳团
簇含量低、尺寸小，难以形成导电网络，因而电导率

低且压阻效应不明显 ’

图 / ()*+陶瓷的拉曼光谱，4&/84 56 ;< = 离子激光器，分辨率

为 & >6? &

在渗流,遂穿体系中，材料的压阻因子与导电相
浓度满足如下关系［&-］：
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! ! !" # " $%（# # #"）， （&）
式中 !"，"是常数，#" 是导电相的初始浓度，当施加
外应力时，材料的总体积会发生改变，导电相的浓度

也随之改变 ’材料体积变化可以按

!$
$"

! ( # )!
% " （*）

来计算，其中!$是体积该变量，$"是材料初始状态

体积，&为泊松比，"表示应力 ’这样由应力引起的导
电相浓度的改变可以表示为

# # #" ! #"
（( # )!）

% "’ （+）

结合（&）和（+）式可得到

! ! !" # " $%
（( # )!）#"( )% # " $%（"）’ （,）

该式表明，渗流-遂穿复合材料的压阻系数应与应力
成对数关系 ’ ./0-&和 ./0-+在线性-对数坐标下的
压阻因子-应力曲线如图 * 所示 ’可以看到，两个样
品的压阻因子与应力对数均成很好的线性关系，这

进一步说明了它们的电学行为符合渗流-遂穿导电
模型；而 ./0-" 和 ./0-(" 的压阻因子-应力对数并
不符合线性关系（此处未给出），则说明它们的电学

行为不能用渗流-遂穿模型描述 ’实际上，在渗流-遂
穿体系中，当导电相浓度很低时，材料的电学行为由

图 * ./0-&和 ./0-+在线性-对数坐标下的压阻因子-应力曲线

（实线为根据（,）式推出的拟合线）

基体相决定 ’在这里，./0-" 和 ./0-(" 的电导率应
由 12.3基体决定 ’
热固化剂浓度如何影响材料的微观结构进而影

响材料的压阻特性，则要从前驱体的固化过程说起 ’
在不加入热固化剂的情况下，前驱体的固化通过乙

烯基和 .—4键的反应进行，这一过程需要比较高
的温度（见表 (）’加入固化剂后，固化过程则通过自
由基诱导的聚合反应进行，固化剂受到热能作用裂

解为自由基，然后这些自由基攻击乙烯基的双键，启

动链式反应，这一过程可在较低温度下进行（见表

(）’链的长度由固化剂的浓度决定：对于没加入热固
化剂的前驱体，所有乙烯基同时和 .—4键发生反
应［(,］，会形成很短的碳链，短的碳链难以相互聚集

形成碳团簇；当加入的热固化剂过多时，会同时产生

大量的自由基，也会导致短碳链的形成，因此 ./0-
("也不易形成较多和较大的碳团簇 ’当加入的热固
化剂适量，通过链式反应能够形成较长的碳链，它们

可以成为进一步长成碳团簇的核 ’因此，./0-& 和
./0-+拥有比 ./0-"和 ./0-("大而且多的碳团簇 ’

& 5 结 论

本文采用聚合物前驱体热解法，在前驱体中加

入不同浓度热固化剂制备了 ./0-"，./0-&，./0-+和
./0-("四种非晶态 12.3 陶瓷样品，研究了它们的
压阻效应 ’研究发现，热固化剂浓度对材料的电导率
和压阻效应都产生很大的影响 ’随热固化剂浓度增
大，材料的电导率先增大而后又减小 ’ ./0-& 和
./0-+表现出显著的压阻效应，其压阻因子远高于
现有的其它半导体和陶瓷材料，而 ./0-"和 ./0-("
则不具有好的压阻特性 ’这是由于热固化剂浓度会
影响材料中自由碳团簇的形成，从而影响材料的压

阻行为 ’ ./0-& 和 ./0-+ 中形成了比较完善的导电
网络，其压阻行为遵循渗流-遂穿导电模型；./0-"
和 ./0-("中难以形成这样的导电网络，其电学行为
主要由非晶态的 12.3基体决定 ’

［(］ 67 8，.9:% ; <，192 = (>>+ ’()* +,-. ’ /01 ’ !" ?*"（ 2%

.92%:@:）［傅 刚、陈志雄、石 滨 (>>+ 物理学报 !" ?*"］

［)］ A2 0，BC%D E 6，.9:% 4 . )""F ’()* +,-. ’ /01 ’ "# (,*)（ 2%

.92%:@:）［亓 鹏、王矜奉、陈洪存 )""F 物理学报 "# (,*)］

［F］ 87G 1 B，HC% 1 1，BC%D B I (>?? ’()* +,-. ’ /01 ’ $% (,>&（2%

.92%:@:）［郭述文、谭淞生、王渭源 (>?? 物理学报 $% (,>&］

［&］ J@$CK / L (>>) ’223 ’ +,-. ’ 45)) ’ &’ )>)F

［*］ 1C9$2 1，J@$CK / L (>>? /51.67. *18 ’()9*)67. J：+,-.0(*3 %( (>F

［+］ ;9C%D < )""( +63-:57 ;1)571*)061*3 ’ "’ ))>
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［!］ "#$%%& ’，()*+,-./# 0，12%%&/# 3 4556 ! 7 "#$% 7 &’$() 7 *%+ 7

!" 8!9
［:］ ;,/< ;，;,) =，;)2 1 4554 *’,-%$- (,. /+0#(0%$- >：123-4+(5

#$ 945
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